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La nanotecnologia ofrece numerosas aplicaciones biotecnolégicas que prometen mejorar sustancialmente el
bienestar social a través de numeros aplicaciones en campos como biomedicina, industria alimentaria,
cosmeética, etc. No obstante, cualquier aplicacion basada en nanomateriales debe demostrar su seguridad para
la salud humana y medio ambiente antes de su autorizacién. El tamafio de los nanomateriales hace que las
propiedades toxicol6gicas de éstos requieran una evaluacion de la seguridad caso a caso, lo cual, dada la
enorme cantidad de nanomateriales potencialmente utilizables es un serio obstaculo para su rapida
implementacion.

Este proyecto, que se realizard en el Instituto de Bioingenieria de la Universidad Miguel Hernandez de Elche,
estudiard mecanismos de neurotoxicidad de nanomateriales, lo que permitira establecer una coleccion de
indicadores moleculares de dafio en el sistema nervioso inducido por nanomateriales. Estos indicadores
permitirdn agrupar la evaluacion de la seguridad de diversos nanomateriales segun el efecto adverso inducido,
rompiendo el paradigma establecido por las autoridades reguladoras de evaluacion del riesgo de nanomateriales
caso a caso Yy reduciendo notablemente el costo y el tiempo necesario para una correcta evaluacién de la
seguridad, y como consecuencia también el tiempo necesario entre su desarrollo y la transferencia a la sociedad.
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